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Parte A            
 

1. Si consideri un amplificatore con amplificazione di tensione in continua Av=2000, Rin = 10 KΩ, 
Rout = 500 Ω. Inoltre sia Rs = 1 KΩ la resistenza del generatore di segnale e RL = 200 Ω la resistenza del 
carico. Si reazioni il circuito in modo da ottenere una resistenza di ingresso di compresa tra 40 e 60 Ω e una 
resistenza di uscita minore di 300 Ω.  

 
2. Disegnare il circuito e dimensionare i transistori di una porta CMOS complessa che implementi la 

seguente funzione logica: ( )( )( )ADBACAY +++= . Scegliere la soluzione che richiede il numero 
minimo di transistori. 

 
3. Verificare le condizioni di innesco dell’oscillatore disegnato  

a fianco, e determinare la frequenza di oscillazione. Sia 
L1=L3=100 µH, C3=10 nF, C2=1 nF. L’amplificatore è un 
amplificatore ideale di tensione con AV=100. 

 
 
 
 
4. Descrivere il funzionamento del circuito a lato e disegnare e 

quotare l’andamento nel tempo della tensione sulla capacità e 
della tensione di uscita. Sia C=100 nF, R1=1 KΩ, R2=5 KΩ, 
VDD=5 V.  

 
 
 
Punteggio totale Parte A: 14 

 
 
 

Parte B       
 
Con riferimento al circuito 
mostrato a lato, calcolare:  
• il punto di riposo dei due 

transistori Q1 e Q2 e i 
parametri del circuito di 
piccolo segnale 

• la funzione di trasferimento a 
centro banda 

• il limite superiore di banda 
• il limite inferiore di banda 
Assunzioni semplificative: 
- considerare per Q1 hre=0 
- considerare Q2 completamente 

resistivo e con hre=0  
Punteggio totale Parte B: 14/30 
 

RE2
1.9k

RB2
20k

RB1
20k

RC
2k

Q1

BC109B

Q2

BC109B

C1
10u

C2
1u

Vs

0

VCC
12V

0

RE1
100

RB3

20k

Vout

 



 
































